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HMS-5000 变温霍尔效应测试仪 
Variable Temperature Hall Effect Measurement System (80K-350K) 

 

型号：HMS-5000 

生产商：ECOPIA Corp. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产品组成: 
1、  主机系统 

恒电流源+范德堡(Van der Pauw)方法终端转换系统 

 

2、  0.55特斯拉磁体包(型号：AMP55) 

   - 0.55 特斯拉永磁体 

   - 磷铜样品固定板 

   - 样品固定板嵌入式加热器 

   - 液氮槽 

   - 温度传感器 

   

  

  

  

  

  

  

  

   样品变温、固定部分组成            AMP磁体 Kit俯视图  

       1） 圆形液氮槽               1） 磁体移动马达控制 

       2） 样品固定板               2） 圆形液氮槽 

3） 温度传感器               3） 磁体盖 

      4） 嵌入式加热器              4） 电缆 

      5） 磁体盖 

     6） 电缆 

 

http://www.side-semi.com/


变温霍尔效应测试仪                                    上海载德半导体技术发展有限公司产品介绍 

Side Semiconductor Technology Limited                Tel: 021-6534 2985    Fax: 021-6534 2935 

http://www.side-semi.com                                                       第 2 页，共 4 页                                                             

 

 

3、  常温测量弹簧夹具样品板及常温测量磁体盖板 (选配) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4、 变温霍尔效应测量软件 

 

         HMS-5000变温霍尔效应测量仪软件主界面 
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      不同温度 I-V/I-R曲线           载流子浓度随温度变化曲线 

 

  

 

   

 

 

 

 

 
 

迁移率随温度变化曲线              电阻率随温度变化曲线 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 
霍尔系数随温度变化曲线          电导率随温度变化曲线 

  

 

产品规格： 
1、 主要实验参数  

输入电流 电阻率 

(Ω.㎝) 

载流子浓度 

(1/cm3) 

迁移率 

(cm2/Volt.sec) 

磁场强度 

(Tesla) 

温度 

(K) 

样品测量板 

 

1nA–20mA 

 

10-5-107 

 

107–1021 

 

1-107 

 

0.55 

77K - 350K 

准确度:+/-0.5℃ 

边长 5-20mm,

厚度小于 2mm 
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2、 软件操作环境  

   Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / VISTA / 7 环境下 

 

3、 实验结果 

体载流子浓度、表面载流子浓度； 

迁移率、霍尔系数； 

电阻率； 

磁致电阻； 

电阻的纵横比率； 

 

4、 仪器尺寸和重量 

主机尺寸：440×420×140 mm (W×H×D) / 8.5Kg； 

磁体 Kit尺寸：700×220×280 mm (W×H×D) / 15.5Kg； 

 

5、 测量材料 

Si, SiGe, SiC, GaAs, InGaAs, InP, GaN, TCO(including ITO), 

AlZnO, FeCdTe, ZnO 等所有半导体薄膜(P 型和 N 型)； 

 

 

 

 

ECOPIA 中国独家代理商 
上海载德半导体技术有限公司 

SIDE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY LIMITED 

地址:上海市杨浦区松花江路 251弄白玉兰环保广场 7号 602室 

电话:021-6534 2985 

传真:021-6534 2935 

电邮:info@cross-tech.com.cn 
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